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A.  Objetivos 
 
Aplicación del Transistor por Efecto de Campo (F.E.T.). 
Introducción a las técnicas de diseño de circuitos selectivos en frecuencia y osciladores.  
 
B.  Preinforme 
 

1. Diseñe el circuito que permita medir la curva de transconductancia (Id = f [Vgs] ) 
del F.E.T  MPF 102 (u otro). 

2. Diseñe el circuito de polarización del F.E.T. para su punto de coeficiente térmico 
nulo. Experimentalmente se ha comprobado que para un F.E.T de este tipo, éste 
corresponde al punto en que: 

0,63-V=V PGS    VDD = 10 [V] 
 

 
3. Diseñe un amplificador simple sintonizado que cumpla con las siguientes 

especificaciones: 
 

Frecuencia Central   200 [kHz] 
Ancho de Banda    10 [kHz] 

 
Para esto se dispone de un FET y una bobina con las siguientes características: 

 
 

 Razón de espira Nt/N  3 
 Inductancia L     500 [µH] 
 Factor de Calidad Q    50 

 
 
 

El  F.E.T. se polariza como en B-2, y 
en fuente común. 
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Calcule la impedancia de salida y la ganancia de tensión a señales pequeñas. 
Indique un método para medir experimentalmente estas impedancias. 

 
4. Simule el Circuito diseñado mediante P-Spice u otro programa de simulación: 

obtenga la respuesta de frecuencia del amplificador 
 

5. Diseñe un oscilador de 400 kHz con F.E.T., realimentando el amplificador 
sintonizado en B-3 adecuadamente. Calcular la impedancia de salida. 

 
 
C. Trabajo de laboratorio 
 

1. Medir la curva de transconductancia del F.E.T.. 

2. Con los valores medidos de IDSS y Vp, corregir el circuito de polarización diseñado 
en el pre-informe. Verificar que se cumpla con lo calculado en el diseño. 

3. Armar el circuito diseñado en B-3 con la polarización de C-2. Hacer los ajustes 
necesarios para cumplir con la frecuencia central y el ancho de banda requeridos. 

- Medir la respuesta de frecuencia de tensión entre 10 Khz a 2Mhz 
- Medir la impedancia de entrada e impedancia de salida a la frecuencia central. 

 
4. Armar el circuito diseñado en B-5. 

- Medir la frecuencia del oscilador  y su impedancia de salida. 
- Medir la tensión de salida en vacío y con una carga igual a la impedancia de salida. 
- Registre la forma de onda de salida y verifique si se observa distorsión  

 
 
D. Informe final 
 
1. Indicar el circuito definitivo. Comente las diferencias con respecto del diseño original. 

2. Indicar en todos los casos los procedimientos de medida utilizados y los valores 
obtenidos; compararlos con el diseño y la simulación cuando corresponda. Comente. 

3. Conclusiones. 
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